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Enunciado: "MEJORAS INTRODUCIDAS EN PLACAS XEROGRAFICAS"

. Prioridads: dé la solicitud de patente estadounidense No.
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Se rafiere esia invencidn a xerografia y, cn part@-
cular a muevas placas xerogrificas, a su fabricacidn y a su
uso en xérografia.

Bn el procedimicnto de xerografia, por ejemplo, descri-
to en la Pat. U.S.A, de Carlson 2.297.691,‘a una place xerogri-
fica que comprende una capa ée materizl foloconductor aislante
sobre una bage el%ctricamente_con&uctd&a, se le aplica una cerga
eléctrica uniforme sobre su superficie y se .la expone a2 continua-
cién & wn grafismo de imagen de luces y sombres del objeto gue
s¢ trata de reproducir, por lo éencral mediente ﬁécnica orcinaric
de proyeccidn. Zsta exposicidn descerga las superficies de la pla-

ca de acuerdo con la intensidad de radiacidn que les alecanza y cres,

por tanto, una imagen electrostética latente sobre o dentro de

la capa fotoconductora del diselio o grafismo correspondicnte a la

iwagen, en luces v scmbras., &1 revblado de la imazen latentie se
&Il J

-~

efectia con un material finamente dividido, cargedo electrostdiica-

(] .
nente, tal como un polvo clecirosedpico, gque 8¢ pone en contacto
superficizl con la capa fotocenductora y se montiene alli elee-
teostiticanente, on un diseio que corresponde & lz imagen cleociros—
tdvica latente. -La imagen revelads, constituida por materizl cro-
crdfico de marcado puede fijarse o hacerse permancntc gobre la
propia placoe xcrogrifica. En luger de éé%o,.si se desed aplﬁcar a
pavel la imagen revelada on polvo xerogrifico, o a limina metdlica
policula de plictico u otro matcriai de transferenci&,ryuode

2 e

transforirse 1o inasen rovelada desde la placa xerogrdfico a tal

superiicie de soporte, a la quc puede fijarse por cualquicr me-

fa¥)

io adecuado. Le fijacidn de la imagen. revelada sobre 1o propia
ploco xerosréfica cs adraciiva cuando sc trata de placas rcla~-
tivanente ccenlmicas, tales como luas que compronden moberial |

fotoconductor inprermsdo en pipel. & modo ilustrativo, Giremos
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éue puede improguarse ¢l papel por fusidn o mcediante solucién,
con meberizles orginicos o inorginicos fotoconductores, teles
cormo cntraceno o azufre. Es tambidn bicn conocido cn cate ramo
industrial que pucden asimismo utilizarse materiales tales como
6xido de cinc en un aglutinaﬂtc, como caﬁa fotoconductora o
bro pepel. Véase Young, C.J. y Greig, H.G., RCA Review, 15, n@
4, 471, (1954) y Thomsen, Pats. U.S.A. nlms. 2.727.007 y 2.727.808.
Dicha palente Carlson se.refiere asimiémo al hécho de que pucde
cubrirse una placa xerografica con base de papel con matorial !
conductor tal como polvo de bronce ¢ de carbdm mantenico enbun
aglutinantc, aplicéndose el material fotoconducior aislante
2 continuacidn a la superficie conduciora.

To obztante, como es bien sabido por los expertos
del ramo ze pxefiere por lo‘genefal interponer une delzada caypa,
de enire asvroximzanente 25 unidades Angstroﬁ.y 2 micrasg de
grueso, de material aislonte, entre la base conductera y la copa
fotoconductora aislante cn la comstruccidén de la placa xerosrd-
fica, a fin dc aumentar la capacidad de la placa en maniener
carga en la oscuqidad sin afectar adversamente a la-capacidad
de la placa en disipar r}pidamente la carga en las zonas inci-—
didas por la luz. ¥n este arie, téles capas se dencminan capas
"barrera', ya que sirven de barrcra entre el fotocenductor cci-
mado ¥y el sustrato cléetricamente conductor para impeéir o re-
trasar la disipacidn de ca;ga.en la oscuridad e impudir con
ello la pordicda de carga dé la pl&ca, por lo menos durante el
periodo entre el momento de cargar la placa y la exposiciéﬁ a
una imagen que se trata de copiar y entre cl momento de formar
1z imagen clectrosidtica latente y ey“evelado de la imagen.
?l efcecto de eutes interfoses eléetricamente aislantes, tan éel~

so0as en las places xercgrificas se describe con mayor detalle.

.
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on la Patentc U.S.A. de Desssuer et al., namero ' .
2.901.348. : o .

Las capas ‘barrera dielédctricas no son tobtalmente
satisfactorias, ya que han de manténér;e extremadanente delga-

das para reducir a un minimo la consititucidn de un poiencizl resi

—

—

dual en la capa barrera que, en las placas xorogrificss reutili
zables reciclodas, aumentaﬁ'de modé-indeseable el nivel del
revelado de fondo y hacen descender el contraste y la resoluecidn
de las imvresiones xerogrificas fesultantes.

. Asimismo, lzs interfases comércialmento utilizadas

suelen presentar la forma de una Tina cepa del Sxido del sustra-

- to metdlico de la placa xerogrifica, por ejemplo aluminio. Bstas

interfases aislantes, de 6xid9, suelon revelarse frigiles y su~
Jjetas a defectos loczles, debido a pﬁntos o zonas delgados, grie
tas, discontinuidades o impurezas quimicas que dan nacimicnto a
"manchas deficientes de polvo" y otras imperfecciones de impre=-
zidn. Bsta tendencia a degrgdadién se agrava, loricamente, por
condiciones de ciclo prolongad& a las gue cada vez se somolen rés
las miquinas copiadoras xerogrificas hoy on dfa. la necesidad
de evitar estos fallos locales hace dificil utilizar lcs capas
bloque.bien conocidos, como Oxido de aluminio sobre lémina de
aluminio, debido a su fragilidad vajo condiciones de {lexidn
en banda. Esto os iamentable, y& que las bandog hechas de mcta~
les como el latdn y el aluminio, poseen por lo demis las propic
dades mecinicas deseadas que se requieren en la operacidn con
banda xerogrifica floxible.

Ademée, cstus capas finas barrera aislantes e hen mx:
festado insatisfactorias sobre sustratos altumente inyectanies,

talcs como el latdn y aleaciones similarés, gue mecénicamonte

¥y en todo lo demis resultan sustratos muy deseables, en especiul
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para olementos xerogréficos de bande flexible continua, dobido

“al importante descenszo en la aceptacién de carga dol olemento, on

un ciole prolongado, gue se observa cuando se uwbilizan tales

sustratos con tan importantes foloconductores como los que com~

"prenden esmaltos de selenio amoxfo o ftalocianina, segin se

dezcribe ¢n detalle en lm memoris de patentes britdnicas nims, -

1,116,553 ¥ 1.116.554.

Por olra parte, puesto que las capas barrera dio-

© léctricas ya oonooidas, ubilizades sobre latén, hebfan de ser

extremadamente delgadas pare reducir a wn ninimo el Jotencial
residual, no podrian servir como capas barrera quinicas efoc-
tivas entre ¢l selenio y el susirato de latén, y ha habido que
rocurrir a barreras especiales tales como interfasos de cromato;-
véase, por ejemplo, la memoria de le patente briténica 1.052.970-
para impedir la conbaminacién gra.dual del selexnio e.morfo por el
substrato. Esta contaminacidn se ha comprobado quo degrada sus-
tancialmente lac propiedades eléctriocas de la placa sl ésta

tiene une edad do algunos mesos. Bspeciflmente dristico fue el

desgcenso en la aceptacién de carga producido por esta contamina-—

cién, 4 _
En goneral, en la fabricacién de placas xerogréficas,

los matericles aislantes fotoconductores preferidos, por ojom—

N

' rlo los que comprenden selenio amorfo, se han depositado sobre

meteriales de soporte rigidos tales como placas planas o tambores
cilindricos rigidos, y Se ha comprobado que ubilizendo prooedi-
riontos ordinarios de limpieza. en o) substralto, le uwnidn flsica
existente entre la ba.s'e de soporte o substrato y ol fotoconduc=
tor depositado es suficiente para asegurar wna vida comercial
adecuada, o la placa xerogrificea.

o obstante, a fin de aumentar la velocidad de las
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copiadoras xerogréificas comercisles, se ha mostrado interds

recientemente en pasar de wa placa de soporte rigido a una’

placa xerogrifica en la que ol soporie presgn"ca la forna de uns
bande flexible, por eojemplo similer a la que seo expone en la Paj,
U.5.4.d6 Clark et al., n® 3.146.688. Tal configuracién de placa
¥y varisciones d¢ la misma ofrecen wna mayor superficie de ree-
produccidn, lo cual permito una mayor velocidadr en la roproduce
cién deo copias a partir de wn original. -

No obstante, el uso de tal sistena do benda flexibilo
bresenta cierto nlmero de pro'blemas sin resolver. Un problema
fundamental es ¢l de obboner suficiente adhesién entre el fo-
‘toconductor y la base en banda, ya que se ha comprobado que las

continuas flexiones de la capa foboconductora sl pasar en tor—

no a, por ejouplo, poleas o rodillos de arrasire, sucle condu-

cir a la produccién de griotas y separacién del fotoconductor de

la base. Ademés, los foloconductores relativamente frangibles
pero -preferidos, tales como los de selenio amorZo, potestativa~
mente adicionado de diversos aditivos o mezclado con otros varioc
materiales %¥ales como arsénico y telurio, sufren ain més de
produccidén de griectas y .d.esconchados o escamaciones, debido 2
lag flexiones y a otros esfuerzos, entre ellos los producidos
por diferencias en la expansidén térmica enire el sonorie 6 SUbS-
trato y la capa fotoconductora. Una placa xerogréfics en wna ni-
gquina comercisl puede .som'eterse' a una diferencia importante de
temperatura entre periodos de frescor ouando no se utiliza y
el inevitable calentaniento é.ebido, por ejemplo, 2 la proximidad
de un fusionador térmico para fundir la imagen transicrida de
polvo impresor,

BExiste tembién el problema de la discontinuidad me-

cdnice y elécirica en la unidn de wn substrato susteniador en
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forma de banda flexible. Es necesaria una continuidad para
oroporcionar ls czlidad wniforme en lag impresiones incluse a
través de la unién. Pueden unirsc bases de banda on la conexién,
por ojomnlo mediante soldadﬁ:ca divecta o indirecta, vegadura, u
otro medio do unién. La wnién m-od:ucida Yor los actuales métodos
de fabricecién de banda, complican seriamente el disefio de la
miguina, ya gque la parie de la unién se deja frecucntemente sin
revesiir o revectida de manera no uniforme con el fdtoconduotor,
utilizéndogo los actuales métodos de recubrimiento, y por eande,
estas zonas no 'quedaz-l impresas, o, si quedan revéstidas, las pro-

piodades eléctricas y xerogréi‘icae, particularmento en lo gue

po refiere a la inyeccidén de carge on la oscuridad, son afecta-

daes por el material de soldadura o el adhesivo ubilizado para
um.r los exiremos del soporte ewtre si para constituir una banda,
Ademés, la unién es més ;gi'ues_a que el cuerpo do le banda y, por
consiguiente, han de relajarse las estrechas tolerancias dd pro-
ceso requelidas para una, carga, un revelado por electrodos, ete.,
de caxrdoter Sptimo.

_ Estos problemas se han estudiado en la vatente belga
ne 703.606, en la que se deposité. una capa resinosa de interfase,
de aproximadamente 0,1l a avproximademente 5 micras de grueso so-
bro un substrato oléctricamente conductor y sc deposita encima
el naterial fotoconducior. Se han obitenido wna wién y oaracteris—
ticas eléotricas satisfactorias utilizando osta solucidn, pexo
wa caracteristica de este procedimiento es la de gue la capa
de interfase, debido a que, en goneral posee una resistividad

5

8 1 .
eléctrica de entro aproximadamente 10 y 10~ ohmios-contimetro,

determinada por las rosistividades de las resines utilizadas,

. ba de depositarse sobre un substrato eléctricamenie conducton,

g fin de asgegurar la rdpida disipacidn de carga degde las zonay
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de la placa sobre las que he incidido la luz, Esto s,;ignifica.
gue wa capa. de soporte a modo de banda gue ro sea oléctrica-
mente conductora, ha de revestirse primeramente con uaz capa
eléctricanento conduc‘cora%&ue puedo ser un proceso costose ¥
de diffcil regulacidn, Tal procedimienbto deja vambién general—
mente la unién en ol °ub strafto en b:mua. subyacente como wna
discontinuidad, :mcluso dee-'oués de deposilar la capa eléctrica~
mente conducto:ba. Ademds, esta capa de interfase es sléotri-
camente aislante y puede adolecer de los inconvenientes inhe-
rentes g telss capas aislantes, segln se expone en la pregeanto,

Tam’oién en la memoria coXrospondicnte a la patente
belga no 703,605 so sugiere que se revista con un rocubrimicnmto
adhésivo de interfase, de aproximadamenie 0,5 & aproxinadanente
5 micras, de un pigaento fotoconducior de ftalocianina on una
resina aislante como aglu'binan'be, el.substrato eléctricamente
conductor y este aglubinente de interfase se rovista despuds
con el seienio amoxfo Ffoboconductor, En esta solucidn, tambidn
el substrato ha de ser eléctricaments conductor. Asimismo, se
especifican una interfase de un material aislante fotoconductor
varticular con wna capa superpuesta fotoconduchora particular.
También, on las dos memorias de pa’cen‘te belgas gus acabamos de
citax, el grusso maximo Ao la cava do interfase ¢s muy delgado,
lo que exige t8cnicas ds revestimiento culdadogamente coniro~
ladas,

Por otra parte, a2 menos de gue la capa de interfasc
sirva también como une capa barrera efectiva, la fabricacion de
una nlaca xerogrifice en forma de banda flexible ze complica
ademds por la obligacidn de depositar tal cays barrora sobro
la capa interfame durante la fabricacién de la plaga.

Puede verse, pues, que existe una necesidad conbinuc
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de un gistome econémico, senoillo y faciible para suminisirar
una placa xcrogrifica y, especizlmonte, una placs xorogrifica
dol tipo do banda flexibie, con caracteristicas mecénicas y
eléctricas acepbables. .

Es, -por consiguiente, un objoto de esta invenoién
el aporiar una placa xerogréfica y un mévodo para la fabricacidén
y whilizacién do la misma que resuslva losz referidos inconve-
nientes y satisfaga las necesidades que gquedan oxpuwvstag,

Otro objeto de esbe invento es el do aportar una
caps de sopoﬁ%e del fobtoconductor em una placa xerogrifica gue
sirve tanto como camna eléciricamente cénductora Como, sorypronden
temente, y do manera adicional, como une excelente capa barrera
gobre metalos de inyecqién poriadores de carge electrénica.

otro objeto de esbe. invento es el de aporiar una

cape barrera que no esid sujeta a oxidacién ni a cambica quimi-

coz durante el almaconamienbo y el funcionanionto ¥ que posee
las deseadas continuidad meéénica ¥ estabilidad eléctrica.

Otro objeto de esta invencién es el de aportar una
pleca xerogréfica con excolente adhesién del fotoconduétor 2 una
anmpliz variddad do basos do sovorte.

Otro objeto mds de este invento es ol de aportar
wn rovesiimiento de interfase que permite que se adhioran mato-
riales fotoconductores aislantes, con tenacidad, a una baso do
sopor’e, independiontemente de. quo sea eléctricamente conductora
o gislante. ' |

O%ro objeto mds 'de csbe invonto es el de aporiar
un mdtodo de fabricacidn de placa xerogréfica que permnite la
fabricacidn de fotoconductores del tipo de banda flexible sobre
bases de banda previanente formadas, fabricadas de manera ordi-

noxria,
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Otro objeto mds de este invento es el de =zportar
wn método de fabricacién de placas xerogréficas en banda fle-
xible que elimina las discontinuidades eléciricas y mecdnicas ¢

la widn do la base de govorisc.

Otro objeto més de este invento es el de aportar
una placa xerogrifica y un método para su ubtilizacién, en que
la placa queda soporitade por une base eléc%ricamente aislante,

Otro objeto més de este invenio es el de aportar
rlacas xorogrificas con wna constitucién minima de cargae resi-
dual en su capa barrera de la invencién y wne disminueién minima
en la aceptacién de carga deila vlaca xerogrifica durants un
ciclo prolongado.

Otro objeto mis de este invento es el de aporbar
we capa intermedia entre uné capa fotoconductora y un substrato
que bloquea entrs amboé 1a reaccién‘quimica ¥y fisica.

Los antedichos objetos y obtros més se cumplen con—

forme a esita invencidn mediante la disposicidn de wne interfase

‘de aglubinante orgénico, eléciricamente aislante , pigmentada on

forma eléctricamente conductora, de entre aproximadamente 1 y
aproximadanente 25 micras de gruesa, enire una base do soporte
¥y un fotoconductor revestido, de una placa xerografica.

Pare una mejor compiensién del invenbo, asi como
por lo que se refiers a obros objetos y ocaracteristicas del misw
mo, haremos referencia ala siguionte descrinecién detallada de
lz invencién, en conjunclén con el plano adjunto, en el que la
figura Utnica es wea visba varcialmente esquendtice y ﬁarcial—
mente secclonal de wna forma de realizacién de un aparato codia~
dor automético xerogrifico quoe emp@ea wa placa xerogréfica se=
gin la invencién. 7

De preferencic, las placas xerogrificas dol presentic

Poox

¥
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invenio se preparan aplicando la composicidn aglutinanio orgénica

aislante, pigmentada en foima conductora, a una hate preformada
do placa xerogrifica, y aplicando por encima una cava de material
aislanie fotooonductor, de wn modo que s¢ describiri, a fin de
mejorar laz propiecdades adhesivaz y las domas propicdades mochi~
nicas de la cape intormedia del invenio, y para mejorer asimismo

las propiedades eldchricas, con inclugidn de las caracteristicas de

"la interfase, eléciricemente conductorz, pero constitutiva de una

cfectiva capa-barrcras No se esperaba de ningin modo, ni parecia
evidente, que un eséathJO pelicula fundida, cargado con un pig-
mento de carbdn u otro pigmento eléciricamente conductor, pudie-
ra getuar como éu propia capa dbloque efectiva, gin requorir la
adicidn de una capa dielédotrica para impedir una inyeccidén impor—
tan$e, en la oscuridad, de vehiculadores desdes el electrodo en el
aiglante fotoconductor. Como quiéra que une vez revestido del es-
malie conducior, puecde seleccionarse el soporte haciondo caso
omigo de sus propiedades oléctricas, puede 4ste sor ¢ bien un oon-
ductor, tal oomo une banda de lgtén, o bien un'dieléotrico plag-
tico, tal como Mylgr.

| Aun cuando estz invencidn es yarticularmente aplica—
ble y ventajose on la Tfabricacitn de placas xerogrificas del tipo
de banda flexible, es de hacer notar gque resul%a cozpletemente
aplicable a subsiratos rigidos, incluso aunque el problemz de las
flexiones constantos no exiéta aqui y no puedzn apreciarce entera-
nmente las ventajas adhesives del invento.-

Con referencia a continuacion al plano, diremos que se
ha zepresentado un aparéto copiador automético xorogréfico 1. El
aparato compronde, seSim se aprecia, un par de rodillos 10 y 11,
-en torno a los cuales qpeéa sugtentada una placa xerogrifica 12

onl Torma de banda flexible gin fin, la cual comprende, conforme al



10

15

20

25

30

-12 -

invento, basicaments tres capas, una capa Superpuesitz de nato-
rial aislante fotogonduotor 7, una cepa de interfase conforme al

invento 8, y una capa de soporte en forme de banda flexible 9.

Se han exagerado los gruezos de lag capas para mayor claridad

iluatrativa.

Dado el cerdcter do esta invenciéns; la base de la
benda 9 no preciss ser eldctricamente conduciora, como era el caso
en la iﬁdustria anteriér. Pusde utilizarse cualquier material
apropiado eldctricaments conductor ¢ aislante.

Las bases de placa eloctricemente aislantos se han
revelado preoferentes eﬁ aste invento, debido g lag excolontes ca-
ractoristicas meocinicas y eldctricas de las placas fabricalas con-
formg &l mismo sobre ?ales bages. Son bases elgctricamente ais~
lantes ospocislmente pfeferidas: la pelicule de poliésier de
polietileno~tersfialato,desnuda o gélatinada, disponible er el
mercado bajo la marcs industrizl Mylar, de DuPon%, otras pelicu—
las de polidstor; tejido de Vvidrio, tela de polidster Daoron, y
polipropilenc, polietileno, poliolefina, policarbonatos %ales eonc,
la pelicula Plestar; Qe Anséo Div. de ia General Aniline & Filna
Corpe, poliesiireno, scetato de celulosa, triscstato do colulosa,
poliamidas teles como Kepton, de DuPons, y sus megelas. Pusde
emplearse oualquicr material electiricamentc aislante, adscuado,
pera la base de la placz. Entre los materizles pare base tipicos,_
eléctricemente aislanies; se enouentrans el papel, los cauchos,
otros maeterieles polimericos que pueden constituirse en éeliculey
de los que puedo verae una.liata percial en le soliocitud de paten—

Yo de EE.UU. ne 598,279, depositada ol 1¢ de dicicmbro & 1965,

bandas ds %ela fibrosa tejida o.mo tejide que combinan wna Srail

resistonois & la tonsidn oon gren Tlexibilided, por ejemplo do

elgoddn, hilo dg lino, seds o Pibras similares, o bandas de resin.



W

10

15

20

25

- 13 =

£ibrose, por cjomplo de zerilonitrilo, nylon, rayén, acetato

y triacctato, poliolefin:s & b'i1u¢s al polietileno y al noli-

Ve
propilenc o livres similarss, bandas que, potestativamente,

co 1mwre~na"ﬂn en una resing o moterial de dipo nollmorxco.

by

Pucden tenbién uiilizerse agul bases de banda eléc-
iricamente conductoraz. Fijuran entrc tales bases tipicas: iiras

de aluminio laminado cn frio, o latdn o acero laminados ea Irio,

A

por cjomplo, del orden de las 2 & las 10 milésimas de pulgade

ce zrueso (0,0508 a 0,254 ma), plsnchas do plédsticd metalizado

je ]

4ales cano pelicula de polidster Eylar aluminizada, ete.-

La capa T puede comprender cualquler material zislan-
4o fotoconductor adecuado. Selenio amorfo solo o aleado con ar—
sénico, telurio, antimonio, bismutc, ctc.j o sclenio zmorio o sus
alcacicnes adicionados de haldgenos, por ejemplo, se hen revelado
como un wmaterial eislante fotoconductor preierido, para su utili-
zaciénrcn este inventec, dada su capacidad do formaciodn de imagen
de cclidad extremadomente alta, su alta rospuesta @ la luuz, su ca-
pacidad para rceibir y retener.carga de ﬁiferen#es poterciales y
de difcrente polaridad, su capacidad para ser scmetido a procéso
xerosréfico muchgs veces sucesivas y ‘su excelente funcidn xerosrd-
fica cuando s¢ emplez en cazas intermedias conforme a esta'inr
vencidn. Puede hallarse una exposicidn més detallada de aleociones

.

de selenio en la Pat. USL de Ullrich 2.803.542; en la Pat

al,, 2.822.300; en la Pat USA de Hcnzeli, 2.745.327, y on la Pat UZA de -

Poris, 2.803.541, .-

Pueden utilizarse oiros fotoconductores, de tipo vitreo,
como fotoconduetor de roproduceidn de imasen sogln la pr scnte,
con inclusidn del sulfosclenuro de cédmio y fotoconluciorcs corres—

;

pondient: s gu

e se describon en la Pat. Utk de Corrsin 3.151.982.

Los siatemas agzlutinantes de fialocionina del tino des=-

'
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orito en las memorizs 'desc_riptivas de patentes briténicus nlus.
1,118.553 ¥ 1.116.554, que son 'f.otoconduc'bores routilizeblas,

han domostrado adherirse tenazmente 2 la capa de interfese de este
invento, y dan una excelente funcibn xerografica ocuando se ci-
plean en las capas in‘aez;mgqias objeto de esta invenciln, con tam-
bién materiales fotocon&uc‘toreé aislantes preferentcs. Un pigménto
de ftalocianine especielmente preferido es el de forma X, exento
de metal, descrito cn la memorie deseriptiva de la patente fran~
cesa 12 1.,508.173s De hecho, 1; capa~barrera mis cfoctiva, y con

mucho, entre el latdn -de proferencia entre aproximadencnie un

60 % o aproximadamente un 95 % de cobre, y el resto de cine,~y los

osmaltes de £talocianina, que hasta el presente seha descubierto,
os ol rovestimiento de resina con pigmento de carbdn descrito en
esta invencibn.

No obstante, puede utilizarse cualquicr aislante fo-

$oconductor adecuado, -ent la realizacion de eate invento. Entro

los fotoconductorss -ti;dicos tenemos: aleacioncs de azufro ¢on ge—
lenio, selenio al que se afiaden materiaies tales ocmo sl tz:ioy, ol
sulfuro de ca,dmio,. el selenuro Ge cadmic, etc., materiales foto-
conductores particulados como el sulfuro de cine, el sulfuro de
cinc-cadmio, ol 6xidc de cino procedimiento francds, la fizlocia-
nina, el gulfuro de ca.;imio, ol selenuro do cadmio; el siliczto de
cine, el sulfoselenurc’ de cadmic;, las quinacridones lineoles, elcs,
dispersados en un aglubinante inorgimico sislente; en forma de peli-
cula, ‘éal como un vidrio,o una peliocula organica aislante el como
una resine epoxi, wuna resine de silicona, une wresiua alguidica, uwnz
resing ds gsiiveno-buiadiseno, wma cera o similar. Oiros matoriales
polimeros, etec., de fotoconductores y materiales no fotoconduc—

toreg; que o bion son copolimerizsbles o bien son miseibleos entve
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si pers formar soluciones sdlidas y wateriales orginicos foto-
gonductores de este tipo, cntro 1los que se encucnbrans antra-
conoy polivinil-ant;aceno, sntraguinons, derivados dol oxldiazol
tales como 2,5-big—(p-amino~fenil~l), 1,3,4-oxidiazol;. 2~fenil-
benzoxaszols ¥y ccxplejos de transfereﬁcia de cargs hochos do resi-
nzag formadoras s':le conplejo tcles como polivinilearbazol, fenol-
aldehidos, epoxis, fenoxia, policarbonatos, etc., coa acido Le-
wis,tales comoanhidrido £43lico; 2,4,7~irinitro~fluorsnona; clow
ruros metdlicos %ales como cloruros de aluminio, cinc o hierrd;
4,4-vis(dimetilanino) benzofenons; oloranil; dcido picricos
1,3,5~trinitrobenceno; 1—élorozmtraquinom;‘ bromal; 4-nitro-
beﬁzaldehido; 4~nitrofenol; anhidrido zcetico; anbidrido maleico;
-Ericloruro de boro; 4cido meleico; &cido cimnimico; acido bonzoi-
co; acido tariérico; &cido mgldnico, y sus mezclés.

En gonerel, ol grueso del fotoconductor dependeri
de las propiedades xerogréficas deseadas de la placz resultente.
Yo obstento, pars capas fotoconductoras.més gruesas, por ojemplo
de mucho mas de 40 micrzs, se ha hallado por lo que respecta al
solenio emorfo, que ol grueso do la cape estd doterminado por
lag fusrzes de flexién inﬁucidas en la propia capa foloconductora
como rosuitado do una curvature extrema qpé tiends o fracturar
ol fotoconductor, independientemcnie del %ipe de subsirato o de
inteorfase utilizado. Fobocenductores mis }plegables vucden rocu-
brirse on espezores superiores. Ademis, s¢ ha obsexvado que las
cepes de selen,io amorfo de hasta 35 micras de gme&:o dopositadas
sobro capas de i'xxterfo;se conformo 2 esto invento, muestran una
adhosidn magnifice. S5i se depo:;itan gobre un substrato rigido con-
foxmo al invento, los limites preferidoé. de grosor de un foto-
conductor qus compronda seleaio amorf’o sen de entrs aproximade~

mento 20 y 80 micras. Bl grueso del fotoconduchor sslutinante de

. _POOR
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fiolocisnine peva placas Tizidas ¥ flexibles es, prefcrentemonte,
de entre aprozimadeonente vha y aproximadamenté 100 micmas, ¥y Co
preforencia, de entroe ap:coxi:x;\adsmenize_cinco ¥y aproximacomenie 30
nicras. '

Le cape intermedia 8, sezin la invencidn, puede com-
prender cualquier clase de pigmento condueior adecuvedo, Gispersadc
en wn zgluiinante orginico- a.n.slante apropiado, de preferoncia tal
que lz caps 8 prec-en'l:e una. resistividad elec’br:.cc. inferior a apro-

ximadamente 10 onm:.os—centimetro ¥, de preferenciz, inferior a

-aproximadamento 109 ohmios-centinetro, para disipar répidoments

la carge del fovoconductor en las superficiss iluminadasz. Por lo

genoeral, los pismentos eléctricagnente conductores agui utilizados

presentarén wna resistividad eléetrica de mase inferior a aproximai:

mente 109 ohmios—centimetro, ¥ el aglutinante orginico sglactrica=

nente sislente uns re":.:.t".vn.dad elec't:en.oa. ée m;.oa. guperior a apro-

©  ximedomente 102 ohmios—cen'b:.metro, ¥ on general suparicr a uUNOS

1 ot°

ohmios-centimotro o inferior a aproximadamcate 10°7 ohmicu-
centinetro. |

. Conforme a la invencidn, el pigmenio cosducior ce
dispersa en un agluwiinente orgénico aislanie. Puede u'i:iliz'arse
cualguier material aglutinante orgénico sislanto auoc;u..ao, caras

L

de admitir la Gispersidn de pigmentos conductores, por ojemplo

en une diepersidn o en wa fusidn , que sea posidble aplicor en
revestimienio o cmpa sobre una base preformeds en bandz, para
constituir wn revestimicnto adhesivq para lograr un recubzimiento
superlor do un mz;.izerie,l aislén‘oe fotoconductory ¥ que seo capas
de Toxmar una pelicula continuz en las concentraciones de pigmontoc
necesariaes parz consesuir lag propicdedes cloctrices y xerogré-

ficas mquer

Por otra parts, la cara :.n tormodia ¥ la basze pusdon
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£eT una misme cosa cuando g usan peliculas conductorazs pigmen—
tadas auto-sustentadas, tal como el fluoruro de polivinilideno
pignentado con carbdn, el Tedlar, el policarbonaio como, por ejem-

plo, el Plester, o el polipropileno biaxislmente orientado, como

el Biaxor. .

So ha comprobade que los epoxis, 163 fendlicos, los
serilicos, los acrilaios, ol shellac o goms laca, el tolﬁono—
butadieno de vinilo, los policerbonatos, los polimeros y copoli~-
meros de vinilo, y sus mezcias, ¥ el caucho, son meterisles resi-
nosos organicos y aislantes, aglubinontes, preferidos on la pre~
sento invencidn, debido a sus superiores propiedades adhosivaé
¥ & sus superiores propicdades xerogréficas ¥y elociricas, cuando
se ban pigmentado con partioulas eléctricamenie conductoras, tal
como agui so expons. . '

No obstente, puode empleerse cualquier material aglu-
tinanto orginico y siclante adecuado. Son eojemplos iipicos do ta—
les aglutinentes orginicos las meterias resinosas ¢us constituyen
el siguiente grupo: cpoxis modificados de polisuifuro, soluciones
© emulsiones bituminosas, fenoplastos, tales como las resinas de
novolak, lacas de celulome, alguidicos, fenol-forumaldehidos,
carbazol de polivinilo, resinss de aldehido de urea ¥ helamina,
poligsteres, por ejemplo poliimidas, polisulfuros, poiiuretanos,
amino-resines, eleokol de polivinilo, siliconas, poliestireno,
caucho clorado, y otrog. Naturalmentb, tales resings y cauchos
puedon mezelarse entre si o con plastificontes y cditivos para me-
Jorar sus propicdades adhesivas o Xerosréficas. Por ejemplo, el
rozyl 869, un alquidico de aceite de linaze-gliccrilo que cx—~
éende la Amgrican Cyznomide Co;, puede zliadirge o un caucho clo-
»ado pors mejorar su zéhesidn y flexibilided. Iniro las meteriss

tipicas orginices 10 rosinosas y aiclentes, uiilizcbles on la pre—
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sente invenoidn estén les ceras, y los Acidos grasos mis un Me-

-

tal, pera formar una ssl organica, por ejemple Wi estcarato deo alu-

minio.

Quede bien entendido que han de selsccicnarse los
aglutinantes en cada csso en el sentido de humedecer y cdherirse
& la bece de pelicula u‘aiiizada, asi coﬁo do mostrar ung flaxi-
bilided adecuada y una epropiada dispersibilidad del pigmento.

Sc ha comprobado quo el negro de carbdn y las sarticu-—
las de plate resulten pigmentos. conductores proforidos al efecto,
debido a los execslenties resultados en reproduccidn de imegon gue
Se observaé en las placas oon ellos construidas.

Yo obstante, puede igualmente emplearse cualquier pig-
nento conductoradecuado en esta capa interfé.se objeto dal invento.
Entre los pigmentos tipicos de este clase ocitaremos la fomma pul-
verulenta o par‘biculé.&a de la mayox parte de los metales, vor
ojeuplo ol oobre, el aluminid, el hierro, los &xftdos metdlicos
conductoras, 'Eales oono sl dxido de eé'baﬁo, la forma hexagonal
del selenio, y materiales orgénicos eléctricaman‘be conductorss,
tales como el negro delearbdn, otras formas de carvds clscirice—
mente conductoras, dis‘bin‘bé.s del negro de carbon, entre las quo
cuentan el grafito, ¥ pigmentos conduciores similarec.

Puede dispersarse el pigmenio conducior en forms do

polve fino, escames W olra forme particulads, en el czglutinante

organico con el polve, en un vehiculo sdecuado tal como wa digol- .

 vente organico, sogin se req_uie_ra, oit cualguier projorcidn adecua—

da de pigmentc. Sobre una base de pPeso en seco dol pimaeniio Gon=—
ductor/sglutinante orginico, las proporcionss Giiles de pigmenta~
citn parecen revelarse a partir de aproximadements 135, ol nivel

inferior preferido del negro de carbon se manifiesta hasia apro-

"

D

ximadamente 4:l, el nivel superior preferido pars el polvo de picis

Lo
Mdetr v,
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Se obtienon resuliados 6ptimos cuando 9o emplean proporciones

" de entre aproxinadamente 1l:4 2 aproximadamente 1:2; por lo gquo

50 profiera espocizlunento estos limites.

Puede incér:gqrarse el pigmento 'conducﬁor en el
eglutinante orgénico disueltd o fundido, por cualquior medic
apropiado, tal como una fuerbe agitacién en cizallamiento, de
preferencic con trituracién gimuliénea. Esto modio incluye agi-
mismo trifturacidén a bolas, trituracién por rodillos, tritura=
cién por arena, agitacidn ultrasénica, mescla a alta velooidad,
¥ ocualquicr combinacidn descable de estos nétodos.

Pueden incorporarse los pigmentos a la propia base
de la pelicula vaciada, en lugar de hacerlo en revesbtimientos
sobre una base de nolicula. Las ventajas que se consiguen son
similares 2 las de los esmaltes, pero en elgunos caszos la fa-
bricacién serd mds £4cil y el costo reducido. Por ejemplo,pueden
incorporarse carbén y agentos de dispersidn adecuados en una
vasta disolvente o resine de policerbonato o onn wna fusién en
caliente do polidsber o polipronileno orientzbles, y moldecr
como pelicula conducbora. Ovra modalidad puede ser la de "bandayg
de caucho" con pigmento condnctor.

Tanbidn, resinas o elasiémeros pigmentados pueden
impregnarse en bandes do teola vejida o no tejida. Un ejomplo jin
pico sorisa ol gbénero de poliéster Dacroan revestido de caucho
sintébico Neopreno pigmontado con carbdn,conductor.

La capa de interfase de esta invencién puede posecr
cuaiquior grueso adecuado, pero con el fin de lograr la.dovle
propiedad vreferids de presentar caracteristicas de conductibi-

lidad elécirice y de capa=barrera, para impedir w excesivo on-

‘mombrecimiento cuando se wtilizan bases. do =oporbe conductoras, -

y avortar las demds ventajes eléctricas y meccinicas agui ex—

.
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presadas, la capa de interfase deberd presenter un ETUEeS0 Susi=
tancialmente uniforme sobre toda la superficle efectiva de la
placa xerogréfica para asegurar caracterisiicas xerograficas
uniformes, dentro de los limites preforidos de aproximadamento 1
a avroximadesmenic 25 miocras.

La mezcla pastosa pigmento-agluiinante-~disolvenis o
la materis fundida pigmento-aglutinante pueden aplicarze a la
basc de lé banda por cualguera de los nétodos bien conocidos do
vintura o revestimiento, con inclusién de pulverizacili, Tevesw
timiento vor f£lujo, révestimiento a cuchillo, revesiiniento elec~

trostético, revestimiento por inmersidn, revestiniento por pre-

gién' de rodillo, ectc. Despuds o durante ol fraguado do ecta capa

de interfase, puede aplicarse encima el fotoconductor por cual-
quier mdtodo adecuado tal como una evaporaczén al vaclo si se
trata de selenio amorfo, o cuelguiera dé los métodos do roves-
timiénto expuestos traténdose de los diversos sistemas de aglu-—
tinentes fotoconductorss con base de resina.

Con referencia ruevamente 2l . 1, derEO“ Qvd,
en funcionariento, se hace awanzar la place xerogréiics 12 en
forma de banda flexibie sin fin, en direceién boraria, nor me—
dio de un rodillc motor 10 accionado por el motor 13, en torno
al rodillo guia y tensor 11, nagsando la banda avanzante, cn se-
cuencia, por el dluDOulthC de carge en corona 15, cl pussto do
expoéicién 17, ol puosto de revelado 19, hagta un muesio de
transferencia de ia imagen revelada en la zona del dispositive
26 de descaw Tga en oorona, ¥ finalnente por el cepilio wvoizbivo
27 que limpia y deja dispuesta la supcrficie de la placs xero-
gréfica para vn nuwevo ciclo de funcionamiento,

El dispositivo de descarga en corona 15 os un mec

-

(6]
£

1]
jJ]
(&

nismo preferido nora sensibilizar lg nlgca xerogrifica ante
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ia exposicidn, geneibilizacidn sue consiste en imparbtir una
carga clectrica uniforme a la superficie del fotoconductor.
Dos cjomplos de dispositivos de descarza en corona preferidos
son los gue se revelan cn la Patente Vyververg 2.826.725. v

en la Patente valkup 2.777.957. la placa 12 se carga ce profe=

4

rencia ocuando se nalla en su més albo valor aislante, es decir,,

¢n ausencia de radiacidn actinica o en.la oscuridac.

Dospués de cargar, avanzé la placa al pucsto de ex—
posicién 17, donde los rayos-de lﬁz 21 procedentes de un ori-
ginal, de preferencia sincronizad93 con el movimiento de la pla-
ca xerogrifica vor un aharat; ordinario no repfesentado, des-
carsun sclectivemente la placa xerosréfica confortic a la inten-
sided Ge la radiacidn actinica que alcauza a la placa, dejan~
Go asi sobre la misme, scgin tvanze hacia el rodillo 10, una
imagen elccirostdtica latente correspondiente a la imagen.del

-

original. .
4. TR 2 o s 2 3 $ ey s )

Otros metodos de formacidn de una imagen latents son
isualuente posibles, comprendicndo los mismos la téeonica de
transforencia de imazen latente; véanze, por ejemplo, lus Fats.
UCA de Carlson 2.982.647 y 2.825814. En cusnto al uso de elec—

P

trodos conformaios o matrices, véansc, por cjemplo las Fais,

Usi de Schwertz 3.023.721 y 2.919987 , ¥y en cuanio & la téonica

¢e reyos elecirdnicos, véase por ejemplo la Pat, ULA de Gleun,

73

3.113.179.
Las ;mégencs clectrostéiicas latentes rueden nncer—
se visibles por cuélquiér medio a@ecuado de revelodo conceido
ror los experios del ramo J, por Ejemplo, en Jorme e revelado
1

cncascade, wesln se ha ilustrado, lo que consiste gonerelmente

on verter por sraviiacidn el material revelador 33, constituido

por una nateric de dos cermnoeneantes del tipo cxpuccio, now cjom=

POOR
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plo ca la Fot Usht de Yalkup et al., 2.638.416, sobre lz ploca

xerogrifica portadora.de la imogen latente. Los Gos coaponentcs .

.son un polvo electroscdpico denominado polve impresor y un me-

terial grupuler deneminado vehfioulo, gie, al mezclurse, od-
guieren car;as iriboeléctricas de polaridades opuesias. on cl
rovelado, el componente impresor, generalmente corsudo opuasio-—
mente a la imagen latente, se deposita sobre la imagen eloc-

’

trostitica latente para hacer esta imagen visible. Eu la pric-
tica de la operacidn, el matericl revelador 33 es iransportiado
nor un transgportador 34 hasta la rampa 32 provisic de un paso

30 gque regula el flujo del revelador en su descenso por 12 rompa

pars caer en caseada y pomerse en.contacto con la imagen elee-

rostitica latente. Tras de pasar el revelador por la iragen

»

clectrostitica lotonte, ontra en el depdsito de wevelador 36

desde donde pucde volver & utilizarse, existiendo la

dad ¢e renovar la cantidad de polvo impresor ¢ue ha gquedado deposi-

o8

tedo sobre la placa xerogrifica.
La imagen en polvo xeroaréficb, 37, forsade scvre

lz superficic de la slaca 12 durcnie el revelado, =¢ hice &vonstr
después contizua a la benda de transferencia 25 donde la imafen

2,

en polvo sugliz ¢s transferida a la banda y Tijeda o la wmizma
por cualquicr medio opropiado, tal como vepor discivente o Iu-

dillo recepior 35 dorde gueda almacenade hasta su uiilizzeiln.

£S

st -

Los siguilentos 10108 definirdn mis capecificanente
la cupa interfase de la inveneidn y la nueva placa xerografica
correspendiente, una forma de realizacidn ds la cual se ha re~
presentado en la fig. 1 como placa 12. Las partes y porcentajes
e indican en peso, & menos de que se exprese otra coss. Los

.

Ejemplos que siguen estin destinados a ilustrar diversss formas

POOR
QUALITY
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La imagen limpia y acusada asi producida se transfiere a wna
hoja recepiora y se funde para producir una imagen xerogrifics
de alia calidad, l

Cada muestra de prueba se comporia bajo las prusbas
de cinta y de flexién mejor que una placa de comparacién conge
truida con arroglo al Ejemplo, pero sin la capa intermedia do
1z invencién, La vylaca de comparacidén o control muestra también
propicdedes xerogréificas inferioros, careciendo en espeocial de
la capacidad de disipar de manerz efectiva la carga en las zonas
iluminadas, en los Ejenplos I-VII y XI-XV, cuando se emplean
substratos eléctricemente aislantes.

EJEMPLO T
Una hoja de pelicula Iylar de aprozximadamento 1

nilésina de pulgada de £IUes0 (0,0254 ma) se reviste por inmexr-

5ién en una composicidn aglutinante de resina orgdnica aisiante

pigmontada en formas conductora, do aproximedemente 40 paries de
una dispersidn alcohdlica de negro dc carbdén que se expende bajo
la marce industrial A"_co‘blak-322; fabricada por la Columbian
Carbon Co., aproxinia,damente 2 partes de polivo de goma'laca. na~
ranja s6co ¥ aproximademente 58 partos do aléohol de isopropilo.
So saca e-l Mylar y sc seca para fog:marse sobxre dicha pelicula

un Tevestimicnto de un grueso aproximade do 5 micras { La re-
sisbividad de superficie de la peliculs M&lar nedida létoralmen-
to se ha comprobado que es de aproximadamente 1,1 x 107/2.

So prepara a conbinuacion una resina aglutinante
orgénica eléctricamente aislante opoxi-fenélica, mediante nez-
cla de aproximadamente 35 1/2 partes do una resina epoxi sin-
té&tica éélida que posee grupos eopdxidos terminzles, oxistonte o
ol mercado bajo la merca de fidbrica Epon 1007 de la Sholl Che-

mical Corp,, unas 20 partos de wn rovestimiento fonélico inter-
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medio, tipo cocoibn, contentivo de aproximadamente un T5 por

ciento de materis no voldtil y que exisie en el mercado bajo

" la marca industrial Methylen 75201, de la Genoral Electric Co.,

wnas 4 1/2 paries de wa resina de formaldehido de urea-melaminz
en un disolvente orginico d.i;ppnible comerciglmento bajo la
marca industrial Uforx'ni'be -240 do la Rohm & Haas Co., conton-
tivo de aproximadamente 60 por oiento de materia no voldtil,
unas 40 partes del disolvente orgénico etileno-glicol~monootil—
éter disvonible en el mercado bajo la marea industrial Cellosolve
de la Union Carbide Corp., para former una mezcla ds aprox:i-.
madamente un 53 por ciento de sélidos no volétiles.

~ Unes 11 1/2 partes de la-mezcla epoxi-fenélica de
aproximadamente un 53 por ciento de s6lidos no voldtiles, apro-—
ximedanente 1 parte do ftalocianina de forma X, exenta de motal,
preparada seglin descrito en la memoria desc:i:ipti;ra corresyon—
diente a la patenie francesa n® 1.508.173, y aproximadamente
10 partes de e‘:ileno-glicol-moﬁoeti:l--éto: disponible en el nmox—
cado bajo la marca industrial Cellosolve de la Union Carbide
Corp., =& juntan ¥ se someten a trituracibn en moligxo de volas,
en un reéipiento’ de vidrio de 4 onzas de fldido aproximadamento
(113,40 g) contontivo de wnas 70 par‘bés de esforilles do acero
de 1/8 pulgada (3,18 mm), $riturdndose durante 1 hora aproximoda-
mente, La disporsién resultante se aplica a continuacidén en ro-
vestimiento sobwe la capa interfase, on la pelicula de Nylar,
¥y se seca hasia un grueso de unas i6 micras.

| BP0 I
Se sigue ol Djemplo I con excencibn de que en lugar

de la cape fotoconductora de fialocianina, se evapora &l vacio

une capa de umes 20 nmicras de selenio amorfo sobrs la capa

. de interfase,sobre la pelicula 4d'e Mylaxr.
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EJEMPLO TTT

Una pelicula de Nylar de aproximadamonte una milé-

. s8ina de pﬁlgada de grueso (0,0254 mm) se reviste por inmersién

on una compogicidn aglutinante de resina aislznie orgénica pig-—
mentade en forma conductora, de aproximadamentc 9 1/2 partes de
una dispersifén coloidal de negro de ca&bén on wn sistona disol—
vente predominaﬁtemente alifdtico disponible comercialmento
bajo la designacién de Codisperaion 31qL;62, de la Columbian
Carbon Co., aproximadamente 1 1/2 partes en veso de una resina
de isobutil-metil-metacrilato, en polvo, seca; expendida bajo
la marca industrial Lucite 2045 por E, I. DuPont de Nemours &
Co., aproximadamente 0,2 partes de wn agente antiestdtico dis-
yonible bajo la marca industrial Amino O de la Geigy Chemical
Corp., ¥y aproximadamente S0 partes en peso de un disolvente que

se expende bajo la designacidén Sohio Solvent 2429 de la Stan=

dard 0il Company de Ohio. Se saca el Mylar y se scca ol reves—

timiento hasta un grueso de unas 3 micras. La medida de la re-
gigtividad de superficie-del Mylar révestido, efectuada late-
ralmente dio aproximedamente 2 1/2 x 10° ohmics/z.

Se roviste a continvacién el recubrimionto de in-
terfage con la compésicidn aglutinante'de vigmento fotoconduc—
tor del Ejemplo I,

BJEMPIO IV
Una pelicula de Mylar de aproximadamente 3 miléoi-

‘mas do pulgada de grueso (0,0762 mm) se revisto por inmersién

en una composicidn agiubinante de rosina orgénica pigmentada en
forma conduétora, do gproximadamente 4' parteg de poivo de plata
oxpendido por O, Hommol Co., aproximadaments 1 parte de una
resina epoxi disponible en ol mercado bajo la designacidén

E, R, L, 2774 de la Union Carbido Corp., aprotimedamonto 0,8
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partes do un ondurecedor epoxi que se expende bajo la dosig-
nacién Z2zLA-0822, de la Union Carbide Corp., ¥y aproximadamente
5 partes de metil-etil-cetona. Se saca la pelicula de liylax
¥y se deja fraguar durante unas 3 horas a 100¢C, »vara fornar
aproximadamente una.capa de T micras sobre la pelicula de Mylar.
Se mide la resistividad de superficie del revestimiento efec-
tuado sobre la nelicula, lateralﬁente, ¥y resulta menor de apro-
ximadamente 1 ohmio/z.

Se recubre desypués el revestimiento de interfass
con la composioidn aglutinante do vigmento conductor como en
el Bjemplo I, -

BJEMPILO V

Avroximademente 11 1/2 pertes de la mezcla cpoxi-
fendlica de aproximadamente un 53 por ciento de sélidos no
volétilea descritos on el Ejemplo I, aproximadamente 'l 1/2 par-
ves de un pigmento condugtor de negro de carbdn de horno do

aceite, .que se expende bajo la marca industrial Vuloan X8-72

~de la Cabot Corporation, y aproximadamente 10 partes de Cello-

solve, se retmen y se trituran en moline de bolas, wtilizando
un recipiente de vidrio de 4 onzas (1}3,40 g) contentivo da
aproximadsnente 70 partes de esferillas de acero de 1/8 de
pulgada (3,18.mm); traténdose durante aproximadamente 1 hora, °
' Se reviste la dispersifn resultanis,a continuacidn,
por inhersien de una hoja, de aproiimadamente 4 milésinas de
pulgada de grueso (0,1016 mm), do banda de poliolefina agluti~
neda por centrifugaeién, no tratada, que se expeﬁde bajo la

merce comercial TYVEK n® 1043 de DuPont, y se seca hasta lograr

wn grueso do aproximadamente 10 micres,
El revestimiento de interfase se recubrs dcspués

con la composicién aglutinante de pismento fotoconductor del
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BJENPLO VI '

" 86 sigue el Bjemplo V,‘Eon excepcidn de que se
utiliza como banda bazse un génoro de fibra-de vidrio dispo-~
niblo on el mercado bajo la descripeién Style 116/38 de Hoss,
Goldsmith & Co., Burlington Glass Fabrics.,

EJEHPIO VIT
Se gigue el Ejemplo V, con excepcidén de que se .
utiliza como banda base una limina fibrada de polidstor al .100
por 100, ligada con una resina acrilica, que se exvende en el

comercio bajo la dosignacién Lanapress Style 1-2073-0L, de

Wellington Searg Co. s :
BEJEMPIO VIIT ’

Se sigue el Ejomplo V, con la excepcién de que se
utiliza como banda bage una banda de latén flexible de 10 pule
ga&as (25,40 cm) de ancho por aproximadamenté 40 pulgadas
(101,60 cm) de circunforencia, por aproximadamente 8 milésinmas
de pulgada (0,2032)ma de grueso. '

EJEMPIO IX
Se prepara una dispersién de negro de'carbén‘fina-

nmente dividido, en una resina acrilica que so expende bajo la

marce industrial Lucite 2045 de DuPont, por trituracién a bolas

durante aproximadamonte 3 dias, apio;imadamente un 17 por cien-

" %o de una codispersién de negro de carbén yreviamente dispeorsa-

do, que se expende bajo la designacién Codispersién 31-1-62, do
la Columbian Carbon Co., contentivo de un total de sélhdos de
aproximadamente un 60 poﬁ ciento, aproxinademente un 45 por cien-
to de ncgro de carbén, wn agente de dispersién y cspiritus mi-

nerales; aproximadamente 1,5 xor ciento de Lucite 2045 y ol

regto de nafta V. M, & P, .
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Se deposita la dispersién, en revestimiehzo, por
pulverizacién, sobre un latén de 8 nilésimas de pulgada
(0,2032 mn), compuesto por aproxinadamento wn 70 pox ciento
de cobre y aproximadamente un 30 por ciento de cinc y se geca
durante aproximedamente una hora & aproximadamento 50¢C, para
producir uwna pelicula seca de unas 3 miocras de grueso. |

Se evapora al vacio sobre la capa wma capa do go-
lenio amorfo de aproximadamen%e 45 micras. -

Se prepara una biaca de reforencia ; control sin
la capa intermedia pigmentada, y se ciclah ambas vrlacas xomgré-
ficamente sobre un tambor que gira & razdén de aproximadamento
13,3 r.p.n, las exposicisnes se efectian a aproximadamente
30 bujfas-pie yor segundo (322,80 bujias-metro) con una lém-
para fluorescents blanca. Ambas pléoas se cargan Dositivaménﬁo
a wa velor inicial Ge unos 800 voltios, Ambas »lacas se cargan
y.descargan en secuencia durante 150 ciclos y después sa mide
el porcentaje de descarga en la osouridad de ambas placas 30
segundos después de la carga sin exposicidn. La nlaca dé con—
trol presenta uﬁa descarga "fatigada" en la oscuridad 30 se-
gundos después de la carga, tras i56.ciclos répidos de.carga v
descarga, de aproximadamente un é por ciento, y la placa de la

invencidn, aungue no tan baja como la de referencia, se wman-

‘tiene en comparacién favorable, con una descarga cn oscuridad

de aproximadamente un 26 por ciento, lo que ciertamente no re—
sults excesivo, En cambic, en la placa de la invencidén se da

una inmensa ventaja en cuanto & una constitucién residual in-

' ferior. En la placa de control, tras unos 60 ciclos, so ostablo-

ce y se mantiecne durante otros oiclos mds un votencial residual
de aproximadamente 120 volilos, mientras gue on la placa de

la invencidn se egtablece mé&s lentamente y se mantiene duranto
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obros ciclos mds un potenclal residual de sdlo 30 voltios
aproximadamente. Esta sefialada ventaja de un potoncial remi-
dual més bajo en la plgca do la iavencidén se manifiesta on
una disminucién del fondo, coplas de maydr contrazte que las
produeidas sobre la placa de control,

Bs también importante que, al envejecer la placa
de control, la corriente oléetrica requerida para cargar la
placa a wn potencial dado, aumenta con el potencial méximo al
cual puede cargarse la placa de selonio tomada como control o
referencia puede cargarse vor téonica ordinaria de descarga
en corona, éleanzando wn valor menoxr de limitacién de aproxi-
madamente 600 voltios po%?aﬁo de envejecimiento, mientras que
la misma placa, nueva, podria cargarse hasta més de 1300 vol-
$ios bajo las mismas'condiciones, mientras que en la vlaca de
1a invencién no se observa tal degradadién. Do hecho, la placa
de la imvencidn no presenta virtuglmente fatiga vor carga o
exposicidn, '

Las propiedades de adhesibn y flexidn de las pla~ -
cas ge comprucban como sigue: seo realize la rrucba do adhosidn
marcando 1ineas verticales y horizontales sobre la superficie
de la placa, que forman una -cuadricula de cuadros de diversag
dimensiones, de aproximadamente 1 pulgada cuadradc (6,452 cm2)
a2 aproximadamente 1 mm2, y determinando cuinto selenio puede
sacarse con cinta "600 High Performance Transparent Scotch
Tape", en 3 m, La determinacién del més pequeiio didmetro de
barrae en torno a la cual pﬁede liarse la placa antes de que se
produzcan grietas visibles, sc utiliza como medida de capaci~

dad de flexién. Lo adhesién del selenio a la capa intermedia

. de carbbén-resina de la indicada pvlaca es excelente, es docir

que la cinta no-arranca selenio, La placa se flexiona con éxito
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on torno & un rodillo de tres puléadas (7,62 cn) de difmetro
sin ninguna efidencia de agriectaduras nl escamaciones en la
capa de selenio.

La adhesidn del selenio depositado direotamente
sobre ol latén es-pobre, particularmente bajo condiciones de
flexién, So producen grietas y escamaciones considerables

cuando se flexiona la placa de selenio de control en torno a

"un.rodillo de un diémetro de tres pulgedas.

Asi pues, el previe revestimiento, pigmentado nor
carbdén, del presente invento, confiere inesperadamente condi-
ciones excelentes de adhesién, flexién y bléqueo fisico a la
interfase selenio-latdén,con un.potencial éesidnal notabilisi— .
memente inferior.

' RIBIPLO X

Unas 11 partes de la mezola epoxi-fenélica des—
crite en el Ejemplo I, aproximadamente 25 partes de Vulcan XC-
72 y aproximademente 10 -partes de 2-etoxi-etancl, se trituran
por bolas, mezoladas entre si, para asegurar una dispersidén
uniforme,

Se Tecubre por pulverizacidén de la disyersién un
substrato de latén similar al del Ejemplo VIII y se seca a
aproximédamente 1602C durante wnas 16 hoias hasta un grueso,
en seco, de unas tres micras.

Una disﬁersién de esmalte fotoconductor se prepara
mozolando aproximadamenﬁa 1 parte de ftalocianine de forms X
exenta de metal y aproximadamente 11 1/2 paries de la mezcla

epoxi~fendlica descrita en ol EBjemplo I, Se aplica la mezela

resultante sobre la base de latén por medio de una barra MNayer

de bobinado de alambre del n? 60, hasta un grueso de rovesti-

miento en seco de unas 20 micras y se seca al aire dejéndose
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fraguer durante unas 16 horas a aproximadamente 1602C,

Se carga el revestimiento por medio de un disposi-
tivo de descarga on corona, bajo condiciones estrechamente
controladas, dispositivo que se monta a aproximadamente 6,500

voltios positives, ¥ se expone y.recarga alterna y olclicamente.

Esta placa conforme al invento muesfra una disminucién en acep=—

tacién de cargs, en ﬁorcentaje, & 10 y 200 oiclos, de aproxi-

madamente 7 por clento, por unidad, mientras que una placa de

. control, ausente la intexfase de esmalie de carbbén segin este

invento, a 10 ciclos, 75 ociclos y 200 ciclos, muestra aproxima-
damente un 31, un 50 y un 52 pof ciento de disminucién, res-
pectivamente, en aceptacién de carga, 10 que da como resultado
una répida degradacidn del contraste de la imagen etectrostética
¥y reveléda, en un ciclo prolongad?.

Se toman placas de control, comparativas, sin la
interfase, con ol esmalte fotoconductor descrito en este Ejem—
vlo, en revestimientoc de 5 milésimas de pulgeda aproximadamente
(0,127 mn) de aluminio y avroximadamente 3»milésimés de pulga-
da (0,0762 mm) de acero inoxidable como eubstrétos, v se someten
a éurado on. seco, ovaludndose segin dosorito on este Ejemyplo.
La plaéa de control de aluminio da una disminucién de acevta-
cién de carga de un 16 por ciento, un 22 y un 27 por ciento,

a 10, 75 y 200 ciclos, respectivamente, ¥ la placa de control
de acero inoxidable da una disminucién de aceplacién de carga
del 12, 21 y 25 por ciento, a 10, 75 y 200 ciclos, respoctiva-—
mente. Asi pucs, la placa con interfase o capa intermedia segin
el invento, proporciona una mejor aceptacidén de carga ciclica

gque dos do los mojores soporites de la técnica anterior, esto

.

.

es, el aluminio y el acero inoxidable.

- o =
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EJEMPLO XTI .

Se confecoliona una placa segin el invento, tal
como en el Ejemplo.X,fcon la excepcidén de que ol subsirato es
una pelicula de Mylar, Se somet9 & ciclo la placa oomo en el
Bjemplo X, siendo la disminucién de acevtacién do oarga dei
4 por ciento v del 6 por cisnto a 10 y 200 oiclos,.respeoti-
vamente. .

EJEMPIO XTI
, Se dispone una mezcla pastosa para la capa inter-
nedia, a base da 60 partes de resina de vinilo Bakelite VHCH,
aproximadamente 30 partes dé'hegro’de carbén Vulcan XC, apro-
ximadamente 55 vartes de adhesivo DuPont Mylar 4684, aproxima—
damente 200 partes de metil=isobubtilecebona y aproximadamente

200 partes de ciclohexanona. Se aplica la mezcla a una policu—

. la Mylar mediante una.bérrq Mayer ne 40 ¥ se seca durante unasg

2 horas a aproximadamente 100¢C., pera formar aproximadamente
wna pelicula de 2 micras, seca, Este revastiﬁiento ofrace una
adhesidn algo mejor al Mylar que en el Ejemplo XI y no exige
curado o fraguado, mientras que proporciona, en revestimiento
con el esmalte fotoconductor del-Ejemplo X, una placa provista
de las deméds propiedades deseables xerogréficas, mecdnicas y

.

eléctricas que se dan en la placa de la invencién, del Ejemnlo
XI.

EJENPLO XIII

Se establece un elemento xerografico confomme & la

~ invencién, tal como en el Ejemplo X, con la excepeidn de que

la base es una pellicula de poliestireno y de que la capa inbter-
media estd hecha de una mezcla vastosa de unas 6 paries de una
resina de vinil—toluenq/butadieno gque se exvende bajo la desis-

nacién de Pliolite VIL, de la Goodycar Tire & Rubbor Co., anro-
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xinadamente 3 partos do Vulean XC T2 y aproximadamente 40
partos de egpiritus minerales, Sp aplica la mezcla pasiosa a
la pelicula de poliestir;no por revestimiento yor pulveriza-
cién'o rociado y secando durante ayroximadamente 1 hora a

1002C, para formar una pelicula seca de aproximadamente 1,5

micra.

BJEMPLO XIV
Se establece un elemento xerogréfico conforme a la
invencidén segin el EBjenplo X, con la excepcién de que la base
es triacetato de celulosa y la dispersién para la capa interme-
dia se hace de ayroximadamente 6 partes de resina de clorure de
vinilo/acetato que se expende bajo la designécién Bakelite

VYHH, de la Union Carblde Corp., aproximadamente 2 paries de

Vulecan XC 72 y aproximadamonte 40 partes de una mezcla en Pro-
voreién 1:1 de motil-isobutil-cetona y tolueno., Se reviste
vor pulverizacidn con la mezcla vigmento el triacetato de celulo~
sa ¥y sc seca durante avroximademente 1 hora a 1009C. para for-
mar una pelicula seca dé aproximadamente 2 micras.
BJEMPIO XV

-Se oonfecciona una dispersién de cava intermedia
con aproximadamente 2 1/2 partes de XC 72 y aproximadamento 11
partes de la mezcla de resins epoxi-fenélicas del Ejomplo I.
So somete a trituracién & bolas la mezcla pasiosa duranie unas
24 horas, ¥y despuéé se reviste con ella, por pulverizacién, una
poelicula de poliamida de aproxigadamente 5 milésiuas de pulgada
de grueso (0,127 mm), disponible bajo la designacién Kapton
Type H, de DuPoat. Se fragua el revestimiento hasté convertirlo
en un esmaltc adhesivo firmemente y flexible, mediante mante~
niniento de la pelioula aplicada a 1602C, duranto-unaa 16 ho-

rag, para llegar a un grueso en seco de unas 3 micras, con una
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conductividad de superficis del oxden de gproximadamente

-1/2
900 ohmios 1/ .

" Se prepara un revestimiento fotoconductor de es-

malte de £talocianina y se aplica a la pelicula de revesti-—

miento,de esmalte de carbén, sometiéndose a curado on la
forma descrita en ol Ejemplo X.

Si bien se han indidado componentes y proporeiones
especificos en estaz descripcién de formas de rsalizacidén pro-
foridas de la capa de interfase tal como se emplea en la fa-
bricacién de una placa xerogréfica, y su uso, existen, tal
como aqui so exponec, otros materiales adecuados, segin aqui
ge indica agimismo, que pueden emplearse con regultados simie
lares, Ademés, pued§n afiadirse otros materiales a 1la mezcla
o pucden hacerse variaciones en las diversas fases de fabri-
cacién y tratamiento, pars sinergizar, mejorar o modificar en
otra forma las propiededes de la placa xerogrifica resultahta.
Por sjemplo, los materiales aglutinanies orgénicos para la
interfase en cuestidn y los materiales para los substratos
eléc%ricamente aislantes deo la presente pueden mezclarse o
copolimerizarse ouando asi sea desoable, ¥y pucden afladirse
dicersés aditivos, antiesééticos ¥ Dlastificantes a ostos ma-
teriales, segin es.bien conocido por los expertos del ramo.

Debe entenderse que existe la posibilidad de otros
diversos cambios eon los detalles, materiales, fases y dispo-
siclones de las paries, sobre ouanto aqui se ha descrito o

ilustrado para.explicar la naturalesza de la invencidn, cambios

" que pueden introducir las expertos del ramo basdndose en la

lectura do esta deseripeidn, y se pretende que tales cambios

queden incluidos dentro del principio y del aicance del pro-

sente invento.
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En resumen, la Patente de Invencidén que se so—

licita deberid rescaer sobre las giguientes
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- REIVINDICACIONES -

1. Mejoras introducidas en placas xerograficas

las cuales comprenden una base de soporte, una interfase que re=—

~ cubre dicho soporte, caracterizandose dichas mejoras porque com-

frex_xden un pigmento eléctricamente conductor dispersado en un
aglutinante orgénioo'aléctricamente aislante, y una capa foto=
conductora aislante superpuesta a dicha interfass.
2. Mejoras segin la reivindicacion 1 caracteriéadas
porque dicha interfase es de un grueso de entre 1 y'25 mibras.
.3+ Mejoras segin las reivindicaciones 1 ¢ 2, en las
cuales la resistividad eldctrica de la indicade interfase es de

menos de 101° ohmios~centimetro, la resistividad eléctrica de

. dichb pigmento eléctricamente conductor es de menos de 102 ohmios—

centimetro y la resistividad eléctrica de dicho aglutinante or—
génico eldctricamente aislante es de entre 1010 y 10'? ohmios~
centimetro. .

4. Mojoras segin cualquiera de las reivindicaciones
pfecedentes on las que la citada base de soporte es flexible.

' 5« Mejoras segin cualquiera de las reivindicaciones
precadentes en las que la indicada capa fotoconductora aislante
comprende selenio amorfo. - |

‘ 6. Mejoras segun cualquiera de las reivindicaciones
1 a 4 en las que la citada ocapa fotoconductora aislante compren—.
de una ftalpqianina en un aglutinante orginico eléctricamente
aislante.
7. Mejoras segin la reivindicacidn 6 en las que di-
cha Ptalocianina es de forma X y exenta de metal.
8. Mejoras segin la reivindicacién § en las que di-

cha base de soporte es flexible y el grueso de la capa fotocon- .

ductora es de 20 a 35 micras.
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9. Mejoras segin las reivindicaciones 6 6 7 en las

qQue dicha base de soporte es fiexible-y el grueso de la capa fo-

toconductora aislante es de 5 a 30 micras.

10. Mejoras segin cualquiera dé las reivindicaciones
precedentes en las que la razén, sobre base de peso en seco, en-
tre ol pigmento conductor y el aglutinante orgénico es de 1/5 a
4/1. | |

- 11. Mejoras segin la reivindicacion 10 en las que
la razén, sobre base de Peso en seco, entre el pigmento conduo-
tor y el aglutinante orgén%co es de 1/4 a 1/2.

12. Mejoras seéﬁn cualquiera de las reivindicaciones
precedentes en las que dicho pigmento eléctricamente oonductor
oomprende negro de carbon. .

13. Mejoras segin cualquiera de las reivindicaciones
1 a 11 en las que dicho pigmento eléctricamente conductor compren—'
de partfculas de plata.

14. Mejoras segin cﬁalquiera de las reivindiocaciones
precedentes en las qué dicho aglutin;nte organico eléctricamente
aislante comprende una résina epoxi, fendlica, acrilica o de
aorilato, goma laca, copolimero de viniltoluenoebutadieno, un
policarbonato, o un polimero o copolimeros de vinilo.

o 15, Mejoras segin cualquiera de las reivindicaciones
prccedentés en las que dicha base de soporte es eléctricamente
aislante.

16. Mejoras segin la reivindicacion precedente en las
que dicha base de soporte comprende una ﬁelicula o tela de poli= .

éster, tela de vidrio, polipropileno, polistileno, una poliolefi-

;nay un poliéarbonato, poliestireno, acetato de celulosa, triace-

tato de celulosa, o una pdliamida.

17. Mejoras segin cualquiera de las reivindicaciones

-
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1a 44 en las que dicha base de soporte es eléctricamente con=—

ductora.

18. Mejoras segin la reivindicacidn 17 en las que

~ dicha base de sopoite es aluminio, latén o acero, de 2 a 10 mi-

1ésimas de pulgade de grueso (0,0508 a 0254 mm) o una pelicula
de poliéster aluminizado.
19. Mejoras segin las reivindicvaciones 17 & 18, en

las que el citado subsirato es latén, con entre 60% y 95% de

‘cobre Y el resto de oinc, y dicha capa fotoconductora aislante

comprende una'ftalocian§na'en uﬁ aglutinante orgénicd eléctrica=~
mente aiélante. !

20. Mojoras segin la reivindicacidn 19 en las- que
dicha ftalocianina es de fofma X, exenta-de metals

21+ Mejoras segin las reivindicaciones 19 6 20 en las
gue el citade pigmento eléctriocamente conduotor comprende negro
de carbdn. .

22. Meojoras segin cualqﬁiera de las reivindicaciones
1 & 14 on las que el citado soporte de base es una parte de di=-
cha interfase.

>23. Mojoras segin la reivindicacidn pracedents en las
que dicho soporte de base y dicha interfaae.son de un material
de una resistividad eldctrica inferior & 1¢1C ohmios=ventinetro,
comprendieﬁdo un pigmento eléctricamente conductor de una resise
tividad eléotrica inferior a 107 ohmios-centimetros dispersado
en un aglutinante orgénico eléctricamente aislante de una resis-

0o'0 y 10'% ohmios-centimetro.

tividad eléctrica de entre 1
24. Se reivindica por Ultimo, como objeto sobre el
que ha de recaer la Patente de Invencidén que se solicita: "MEJO-

RAS INTRODUCLDAS EN PLACAS XEROGRAFICAS".
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Todo conforme queda descritc y reivindicado en la pre-

sente memoria descripiiva que consta de treinia y nueve paginas
mecanografiadas y dibujos que me acompafian.
Mgdrid, 20 Septiembre 1.968

BERNARDO UNGRIA
b.p.

im
"



=8

sepbra.

20




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



